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MHB 1902 STATICKA CMOS PAMET 1024 <1 BIT
MHB 1902C
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Zapojenie vyvodov

Pamat sa vyznacuje:

— je priamo zlGcitelna s obvodmi TTL

— nizkou hodnotou odberu prudu zo zdroja napajacieho napétia

— pri reZzime zapisu alebo Citania napajacieho napétia U.. mé hodnotu +5 V, ktoré v rezime uchovania infor-
macie [DATA RETENTION] mozno znizit az na hodnotu Uec, = 2,5 V bez straty informacie zapisanej do
pamétovej matice

— organizacia pamatovej matice v 64 riadkoch po 16 buniek

Popis funkcie

Obvod MHB 1902 je staticka pamét CMOS RAM s kapacitou 1024 X1 bit. Je priamo Zlucitelny s obvodmi TTL.
VyznaCuje sa velmi nizkou hodnotou odberu pradu zo zdroja napajacieho napétia. Pri rezime zapisu, aiebo
Citania napajacie napétie U, ma hodnotu +5 V, ktoré v rezime uchovania informacie (DATA RETENTION
mozno znizit az na hodnotu U, = 2,5 V bez straty informacie zapisanej do pamatovej matice.

Pamatova matica je organizovana v 64 riadkoch po
16 buniek. Paméatova bunka je modifikaciou $est-
tranzistorovej statickej bunky s komplementarnymi

tranzistormi. Zapis informacie do pamatovej bunky, Ao B 5{, r

resp. Citanie stavu pamétovej bunky sa deje cez sa- B el i

mostatné zosiliovace pre jednotlivé stipce. Riadko- REGISTER I | PAMATOVA

vé a stipcové dekodéry su riadené z adresnych regi- A2 o ADRIES MATICA

strov, pricom zapis adresy riadku (A@ + A5) do AZe—|DEKODERY | | 16 x 64

registra riadkovych adries a zapis adresy stipca (A6 ‘

+ A9) do registra stipcovych adries je riadeny signa- = |

lom odvodenym z tylovej hrany signalu CE. Adresa ASe——— ]

musi byt ustdlena pred zmenou signalu CE , : :

z irovne H na L a potas trvania zapisovacieho im- | | S L [+

pulzu do adresnych registrov (Casy t,g a t,,). Obvod | STLPCOVE 70 - .00
vstup—vystup je umiestneny v bloku stipcovych zo- _,|SILNOVACE 9 OBl oRfW
silfiovacov. Signal pre riadenie dekodérov adries, R, 1YORY VSTURIVYSE
stlpcovych zosiliovaéov a obvodu vstup—vystup je I T | __hs
odvodeny zo signalu CE v bloku ¢asovania. Rezim | S I
zapisu a Citanie je riadeny signalom R/W. Vstup 5 ¢ [REGISTER ADRIES

a vystup dat (D1, DO) s navzajom oddelené, pritom CASOVANIE |—+ —%E%bﬁ%g‘-”é

vystup dat pocas cyklu zapisu dat je v neaktivnom skt

stave.
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Medzné hodnoty:

Parameter Hodnota Poznamka
Napatig jednotlivych privodov oproti privodu &. 9 —03az4+70V |
Stratovy vykon 500 mW
Rozsah pracovnych teplét 0 az+70°C

') Vystup DO v neaktivhom stave.

Menovité hodnoty statické:

Use=4,75+5,25V, &, =0az+70C

Hodnota
Parameter Ozn. Jed. Pozn.
min. max.
Odber zo zdroja Uee loe mA 1.0 ')
Vstupny zvodovy prud I A 15 ?)
Vstupné napaétie nizkej arovne Uy vV 08
Vstupné napdtie vysokej urovne Ui v Uge—1,5
Zvodovy prud vystupu v neaktivnom stave lg pA 15 )
Vystupné napétie nizkej Grovne Uay v 0,5 4
Vystupné napétie vysokej Urovne Uay v 38 %)
Napéjacie napatie v rezime uchovania informaécie Uecor v 25 %)
Pradovy odber v reZzime uchovania informacie lecas uA 250 ki
WU, =525V N Ilo, =1,6mA
AU, =0az Uy 5 loy =—1,0 mA
%) Uy =0az Ug %) Uge = Uge, U, =0
Iinformativne hodnoty statické: Uge =5,0V; 8§, =+25°C
Parameter Ozn. Jedn. Hodnota
Odber zo zdroja Uy lec uA 100
Pradovy odber v rezime uchovania informacie locy uA 10
Menovité hodnoty dynamické: Upe=+50V; C =50pF; 8,=+425°C
Parameter Ozn. Jedn. Hodnota
a) Cyklus ¢itania:
Trvanie cyklu Gitania the ns 21000
Doba pristupu = tace ns =800
Oneskorenie pripravného nabijania vystupu dat top ns =150
Sirka impulzu CE fowe ns 2120
Predstih adries oproti CE fis ns 20
Presah adries oproti CE Lot ns 2200
Predstih R/W oproti CE pri &itani the ns =0
Presah R/W oproti CE pri itani tan ns 250
Oneskorenie neaktivneho stavu vystupu dat tou ns 150




Typ Druh Pouzdro

MHB1902 Statickd pamét CMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace paméfové matice 64 fadkd po 16 buh- 10—18
MHB1902C kach, vstup @ vystup dat je oddélen, vystup tfistavovy hradlovany signdlem CE. Provoz pro 10—18/C
uchovani informace vyiaduje napdjeci napéti min. 25 V. Typ MHB1902C je v keramickém

pouzdru.
MHB2102 Statickd paméf NMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace pométové matice 32 X 32, vstup 10—14A
MHB2102/2 a vystup dat je oddélen, vystup tristavovy aktivovany signalem CE.
MHB2114 Staticka paméf NMOS RAM 1024 x 4 bity s polykrystalickym hradlem, orgonizace pamétové 10—18/1

matice 64 x 16, vstup a vystup dat je spoleény, vystup tfistovovy. Systém obsahuje vnitini
blok generdtoru piedpéti substratu, pracujiciho na principu nabojové pumpy (Charge Pump),
ktery je piipraven k provozu asi 500 us po pfipojeni napdjeciho napéti Ucc.

MHB2500 Statické pevné paméti ROM 2560 bitd, vyrobené technologii MNOS na kiemikové podloice 10—15/1
fada typu N s tranzistory s kandlem P; mohou pracovat s organizaci 256 slov po 10 bitech nebo

512 slov po 5 bitech. Vystupy tfistavové, hradlované signdlem CS. Organizace, obsah paméti

a nastaveni signalt CS se vkladaji béhem vyroby prepojovaci maskou.

MHB2501 Generdtor alfanumerickych znakd v latinské abecedé; kod znoki ASCIl odpovida CSN
MHB2501A 36 8802, RVHP RS 2175-69. Organizace paméti 512 » 5, matice znaku 5 x 7.
MHB2502 Generator alfanumerickych znakdi v ruske abecedé; kéd inaki odpovida normé RVHP
MHB2502A RS 2175-69. Organizace paméti 512 x 5, matice znaku 5 x 8. s
MHB2503 Pievodnik sedmibitového kodu 1SO/7 na dalnopisny koéd CCIT2 nebo CCIT2 no ISO/7. Orga-
nizace 256 x 10.
MHB4116 Dynamicka poméf NMOS RAM 16384 X 1 bit s paméfovou matici rozdélenou na dvé 10—14A
MHB4116C symetrické asti po 64 fadeich a 128 sloupcich. Paméfovd bunka jednotranzistorovd s pa- 10—18/C

mélovou kapacitou. Pamét vyzaduje obnoveni informace vidy po 2 ms ¢innosti a to 128 cykly
éteni nebo prazdnymi cykly. Vystup tristavovy.

MHB8608 Statické paméi NMOS PROM 1024 < 8 biti naprogramovand vyrobcem. Vstupy a wystupy 10—151
jsou plpé sluéitelné s obvody TIL. Vystupy tiistavove, aktivuji se signdlem pro vybér
obvodu CS.

MHB8708C Programovatelné pamét NMOS EPROM 1024 x 8 bitd s moinosti mazéni obsahu paméti 10—15/2

ultrafialovym svétlem s vinovou délkou max. 0,4 um. Davka energie pro mozdni min.
15 Wsem 2 pii zdroji zafeni 0,2537 wm. Pii provozu Eteni je funkce obvodu plné_staticka.
Vstupy a vystupy sluéitelné s obvody TTL. Vystupy tiistavové, aktivuji se signdlem

MHB1902 MHB2114 MHB2501, A MHB4116 MHB8608
MHB2102 MHB2502, A MHB4116C
MHB2503, A
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Qrganizace pométi: 1024 <1 bit
Pamétova matice: 16 <64

Funkce zdpisu a éteni fizena signdlem R/W
v bloku dekodéru sloupcii

Samostatny vstup a vystup dat Dy, Do
Vystup tfistavovy, hradlovany signdlem CE

MEZNI HODNOTY:

Napéti jednotlivych pfivodd vGéi substrdatu

min. max.
U -0,3 +7.0
Piot 500
da 0 +70

CHARAKTERISTICKE UDAJE:

Zakladni hodnoty statické: Uce =
Vstupni napéti — droven L
Vstupni napéti — drovan H

Vystupni napéti — droven L
lor = 1.6 mA

Vystupni napéti — trovenn H
log = —1 mA

Vstupni svodovy proud
Uge = 525V, Ur = 0V ai Uce

Vyjstupni proud svodovy tiistavového vystupu
Upc = 525V, Up = 0V at Ucc

Odbér ze zdroje
Uce = 525V, Uy =525V

Napdijeci napéti v provozu uchovani informace
UsT = Uge, Ur =0V

Proudovy odbér v provozu uchovani informace
Uer = Uce, Uy =0V

Zakladni hodnoty dynamické:
Uee = 475V, C. = 50 pF, tr = t; = 20 ns

CYKLUS CTENI:

trc = 1000 ns
tacc = 800 ns
toe z 150 ns
trw =120 ns
tas z0 ns '
tan = 200 ns
trs =0 ns
tRH z 50 ns
tou ©2 150 ns

FUNKCNI BLOKOVE Z}-\POJENi
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475V...525V, #, =0°C... +70°C

Ui =08 v
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Uor =05 V
Uou =38 Vv
I =15 uhA
1o =15 uhA
lce 21 mA
Uce ar z 25 V
lcc ar = 250 A

CYKLUS ZAPIS:

=y

tue = 1000 ns
tw Pur z 470 ns
tw PDI =110 ns
tw PH z 50 ns
tw ps =0 ns
tw pir = 50 ns
CYKLUS CTENI/ZAPIS:

trwc =z 1800 ns
tw pi2 = 820 ns
tw Pp2 z 20 ns

Funkéni blokové zapojeni
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Impulsni éasové pribéhy
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